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ELEMENTY
POLPRZEWODNIKOWE

NORMA BRANZOWA

Stabilistory typu
BZP 630 ‘"

BN-81
3375-36.01

Grupa katalogowa 1923

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg szcze-

gotowe wymagania dotyczace krzemowych stabilisto-

row malej mocy typu BZP 630, wykonanych technolo- .

gig planarng, w obudowie metalgwej, przeznaczonych
do zastosowan w sprzecie powszechnego uzytku oraz
w urzgdzeniach wymagajacych zastosowania elementow
o wysokiej i bardzo wysokiej jakosci.

Stabilistory przeznaczone s3 glownie do pracy
w uktadach ograniczajacych i stabilizujacych napigcie.

Kategoria klimatyczna wg PN-73/E-04550 dla sta-
bilistorow: !
standardowych — 25/085/10,
wysokiej jakosci — 40/100/21,
bardzo wysokiej jakosci — 40/100/56.

2. Przyktad oznaczenia stabilistora typu BZP 630
o tolerancji napigcia 5% i warto$ci napiecia stabilizacji
75V

a) standardowego:
STABILISTOR BZP 630-C7VS

b) wysokie] jakosci:
STABILISTOR BZP 630-C7V5/3 BN-81/3375-36.01

¢) bardzo wysokiej jakosci: \
STABILISTOR BZP 630-C7V5/4 BN-81/3375-36.01 40/100/56

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ po-
minigcie kategorii klimatyczne;.

3. Cechowanie stabilistorow powinno zawieraé¢ naste-
pujace dane: f |

a) oznaczenie podtypu (np. stabilistor BZP 630-C8V?2
bedzie mial nadruk: C8V2),

b) oznakowanie dodatkowe dla diod wysokiej i bar-
dzo wysokiej jakosci — stabilistory wysokiej jakosci
powinny by¢ znakowane cyfrg 3, a stabilistory bardzo
wysokie) jakosci 4 umieszczong po oznaczeniu podtypu.

4. Wymiary i oznaczenie wyprowadzen stabilisto-
row — wg rys. 1 1 tabl. 1.

Elementy obudowy — wg PN-72/T-01503 arkusz 27
— podstawa B10, arkusz 55 — obudowa C7.

Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta
— CE 12.

Jedna z elektrod diody polaczona jest z obudowa.

5. Badania w grupie A, B, C i D — wg BN-80/
3375-36.00 p. 5.1.

6. Wymagania szczegétowe dotyczace badan grupy A,
B, CiD

a) badania podgrupy Al — sprawdzenie wymiarow
A, @D, 1 — wgrys. |itabl. 1

BN-81/3375-36.01 | 25/085/10

40/100/21

e}

>
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Katoda 8
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[BN-81/3375-36.01 .1 |
Rys. 1
Tablica 1
Kat,
Symbol Wymiary, mm stopnie
LAy min nom max nom
A - - %3 -
a - 2,54 -, -
@ bs - - 0,53 -
DD 59 - 5.8 s
D,y 4.5 - 49 -
F - - 1,0 -
J 0.92 1.0 1,16 -
k 0,51 1,0 1,21 -
! 12,7 . ; ]
a - - - 45

b) badania podgrupy A2 — sprawdzenie podsta-
wowych parametréw elektrycznych wg tabl. 2,

¢) badania podgrupy A3 — sprawdzenie drugorze¢d-
nych parametréw elektrycznych — Up maxr < 1,2 V
przy 1/~100 mA,

d) badania podgrupy A4 — sprawdzenie tempera-
turowego wspoéiczynnika napigcia regulacji aupz (po-
ziom TIII 1 1V) — wg tabl. 3,

¢) badania podgrupy Bl 1 Cl:

— sprawdzenie wytrzymalosci mechanicznej wypro-
wadzen: proba U,,

— sprawdzenie szczelnosci: detergent QL,

f) badania podgrupy B3 — sprawdzenie wytrzyma-
tosci na spadki swobodne — polozenie diody w czasie
spadania ,ostonkg w dot”,

g) badania podgrupy B4 i C4 — sprawdzenie wy-
trzymatlosci na udary wielokrotne: . mocowanie sztywno
za obudowe,

Zgtoszona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Pdtprzewodnikow
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Podzespotow i Materiatéw Elektronicznych
Unitra-Elektron dnia 14 stycznia 1981 r.
jako norma obowiazujaca od dnia 1 lipca 1981 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 5/1981 poz. 26)
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h) badania podgrupy BS i C5 — sprawdzenie wy-
trzymatosci na nagle zmiany temperatury —
T'.= -40°C, Ty +125°C,

- 1) badania podgrupy B6 i C6 — sprawdzenie od-
pornosci na narazenia elektryczne: metoda badania d
wg PN-78/T-01515 tabl. S, t.w= +25°C,

1) badania podgrupy C2:

— sprawdzenie parametrow elektrycznych — wg
tabl. 2 1 3, '
— sprawdzenic  odpornosci na suche gorgco —

lam= +85°C dla poziomu jakosci | i tew= +100°C
dla poziomu LI 1 IV, ‘

— sprawdzenie odpornosci na zimno — fem= -25°C
dla poziomu 1 i tew= -40°C dla poziomu III i 1V,

k) badania podgrupy C3 — rmasa wyrobu
0.31 - 107 kg,

l) badania podgrupy C4 — wskaznik AQL 1,5%:

— sprawdzenie wytrzymato$ci na przys$pieszenie sta-
te: mocowanie w tulejkach, | kicrunek prostopadty do
osl diody,

— sprawdzenie wytrzymato$ci na udary wielokrotne:
mocowanic sztywno za obudowe,

— sprawdzenic wytrzymalosci na wibracje o stalej
czgstotliwosci: mocowanie sztywno za obudowe,

m) badania podgrupy CS5:

— sprawdzenie wytrzymatosci na nagle zmiany tem-
peratury: T4.= -40°C; Ty= +125°C,

— sprawdzenie wytrzymalosci na ciepto lutowania:
temperatura kapieli 350°C,

n) badanie podgrupy C7 — sprawdzenie wytrzyma-
toSci na zimno: tygmn—= —40°C dla poziomu IV,

0) badanie podgrupy C8 — sprawdzenie wytrzyma-
tosci na suche goraco — tugma= +125°C dla poziomu
[ i 1v,

p) badanie podgrupy C10 — sprawdzenie wymiarow
wg rys. | 1 tabl. 1,

r) badanie podgrupy D1 (poziom IIl i IV) — spraw-
dzenie odpornosci na niskie ci$nienie atmosferyczne:
temperatura narazania +25°C, -

s) badanie podgrupy D4 — sprawdzenie wytrzyma-
tosci na plesn — po badaniu brak porostu plesni,

. t) badanie podgrupy D5 — sprawdzenie wytrzyma-
tosci na mgte solng: potozenie diody dowolne,

u) parametry elektryczne sprawdzane w czasie | po -
badaniach grupy B, C i D wg tabl. 4.

7. Pozostate postanowienia — wg BN-80/3375-36.00.

Tablica 2. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniach podgrupy A2 i C2 (poziom I, IIl, IV)

Oznaczenie literowe =
parametrow Hs 'z | T
Wlt:t;;i‘;;;;mgf:;“ arkusz 65 arkusz 66 arkusz 56
Lp. . . ;. I~ 5 mA I~ 5 mA Ug, V =
Warunki pomiaru f£= 1 KHz
Typ dody Wartos¢ graniczna
nin max jednostka max jednostka max jednostka
] BZP 630 — C6VR 6.4 7.2 15 1 1.5
2 BZP 030 — C7VS 7.0 7.9 10 1 I3
3 BZP 630 — (C8V2 7.7 8.7 10 | 3
4 BZP 630 — C9V| 8.5 9.6 15 1 3
S BZP 630 — CI10 94 10,6 15 ] 4,5
6 | BZP 030 — Cl1 ) 10.4 11,6 20 ! 4,5
7 BZP 630 — (12 114 127 30 X 1 6,5
8 BZP 630 — CI3 12.4 14,1 30 I 6.5
9 BZP 630 — (IS 13.8 15.6 35 1 10
10 | BZP 630 — Cl6 15.3 17.1 40 1 1
I BZP 630 — CI8 16.8 19,1 \% 55 [0} 1 uA 12
12 BZP 630 — C20 18.8 21,2 55 1 14
13 BZP 630 — C22 20.8 23.3 58 1 15
14 BZP 630 — (24 228 25.6 80 . J 16
R BZP 630 — (27 25.1 289 80 1 18
16 | BZP 630 — C30 28 32 90 | 20
7 BZP 630 — (33 31 35 90 1 22
I8 BZP 630 — D6VS 6.0 7.5 15 1 1S5
19 BZP 630 — D8V2 7.3 9.2 10 1 30
20 BZP 630 — D10 ' 8.8 1.0 15 1 4,5
21 BZP 630 — D12 10.7 13.4 30 1 6.5
22 | BZP 630 — DIS 13.0 16,5 40 1 1 1
23 BZP 630 — DIg 16,0 20,0 55 1 12
24 BZP 630 — D22 19.6 24 4 80 1 15
25 BZP 630 — D27 24,1 300 80 1 18
26 BZP 630 — D33 29.7 36,3 90 1 22
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Tablica 3. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniach podgrupy A4 (poziom HI, IV) i C2 (poziom I, 111, IV)

Lp. Ton diody Oznacze‘nie 1.iter0we parametru [T
oyzs sr
1 BZP 630 — C6Vs + 4,5
2 BZP 630 — C7VS + 5.0
3 BZP 630 — C8V2 4 9.5 §
4 BZP 630 — C9VI + 6.0
5 BZP 630 — CI10 + 6,5
6 BZP 630 — Cl11 + 7,0
7 BZP 630 — CI2 + 7.0
8 BZP 630 — Cl13 ¥ 3
9 BZP 630 — CI15 + 7.5
10 BZP 630 — CIl6 + 8,0
11 BZP 630 — CI8 + 8,0
12 BZP 630 — C20 + 8,0
13 BZP 630 — C22 + 8.5 10%/°C
14 BZP 630 — C24 + 8,5
15 BZP 630 — C27 + 8.5
16 BZP 630 — C30 + 90
17 BZP 630 — (33 + 9.0
.18 BZP 630 — D6VS + 4.5
19 BZP 630 — D8V2 + 3.3
20 BZP 630 — D10 + 6,5
21 BZP 630 — D12 + 7,0
22 BZP 630 — D15 + 7.5
23 BZP 630 — DIg + 8,0
24 BZP 630 — D22 + 8,5
25 BZP 630 — D27 + 8.5
26 BZP 630 — D33 . + 9.0
.Metoda pomiaru — wg PN-74/T-01504.64.
Warunki pomiaru: I;= 5 mA, = 25°C, temperatura f{; powinna by¢ tak dobrana, aby nie przekroczyé maksimum mocy
P (minimalny przyrost temperatury A ¢ = 50°C).
Dopuszczalny rozrzut od wartosci $redniej] avz — +25%.

Tablica 4. Parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po badaniach grupy B, C i D (]ioziom I, IH i IV)

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norme¢ — Naukowo-Produkcyjne Cen-
trum Polprzewodnikow. Warszawa.

2. Normy zwiazane

PN-73/E-04550 Wyroby elektrotechniczne. Proby srodowiskowe
PN-78/T-01500.00 Elementy potprzewodnikowe. Nazwy i okreslenia.

Poj¢cia ogolne

PN-76/T-01501.01 — Elementy potprzewodnikowe. Oznaczenia lite-

rowe dind

PN-72/T-01503.27 Elementy p&lprzewodnikowe. Zarysy 1 wymiary.

. Podstawa B10

PN-72/T-01503.55 Elementy poétprzewodnikowe. Zarysy i wymiary.

Obudowa C7

* PN-74/T-01504.00 Elementy p(’)lprzewodnikowé. Metody pomiaru

; Wartoscei
Oznaczente Metoda pomiaru . : ; v
parametry wg PN-74/T-01504 Warunki pomiaru Podgrupa badan Jednostka ganu.z_nel
min max
1 2 3 4 5 6 7
Ir arkusz 56 Ur — wg tabl. 2 B6, C6 — 2
Bl1, B2, B3, B4, BS, ClI, uA — ]
C2, C3, C4, C5, DI, D5
r. \arkusz 66 I7= 5 mA Bi, Bo, Cl, C2, C4, C6, Q . we tabl, 2
fo= 1 KHz C8 *
g arkusz 65 = 5 mA B2, B3, B6, C2, C3, C6, \Y wg tabl. 2
C7
Ug arkusz 57 Ir= 100 mA B3, B4, C2 A — 1.2
ayz arkusz 64 wg tabl. 3 C2 1074/°C wg tabl. 3
KONIEC

parametrow tranzystoréow i diod. Postanowienia ogolne




4 Informacje dodatkowe do BN-81/3375-36.01

PN-75/T-01504.56 — Diody. Pomiar pradu wstecznego Ig BZP630 — Cl6 1156141401096
PN-75/T-01504.57 — Diody. Pomiar napig¢cia przewodzenia Ur BZP630 — CI8 1156141401103
PN-75/T-01504.64 — Stabilistory. Pomiar wspbiczynnika tempera- BZP630 — C20 1156141401116
turowego napigeia stabilizacji auy BZP630 — C22 1156141401129
PN-75/T-01504.65 — Stabilistory. Pomiar napigcia stabilizacji Uz BZP630 — C24 1156141401131
PN-75/T-01504.66 — Stabilistory. Pomiar rezystancji dynamicznej 72 BZP630 — C27 1156141401144
PN-78/T-01515 — Elementy poétprzewodnikowe. Ogdlne wymagania BZP630 — C30 1156141401157
1 badania BZP630 — C33 1156141401160
BN-80/3375-36.00 — Elementy potprzewodnikowe. Stabilistory, Wy- BZP630 — D6VS 1156141402002
magania i badania BZP630 — D8V2 1156141402015
3. Symbol KTM BZP630 — D10 1156141402028
BZP630 — C6VE8 — 1156141401001 BZP630 — DI2 1156141402030
BZP630 — C7VS — 1156141401014 BZP630 — DIS 1156141402043
BZP630 — C8V2 — 1156141401027 BZP630 — DI8 1156141402056
BZP630 — C9VI] — 1156141401030 -BZP630 — D22 1156141402069
BZP630 — Cl10 — 1156141401042 BZP630 — D27 1156141402071
BZP630 — CII — 1156141401055 BZP630 — D33 1156141402097
BZP630 — Cl12 — 1156141401068 :
BZP630 — CI13 — 1156141401070
BZP630 —*CI15 — 1156141401083 4. Wartosci dopuszczalne — wg rys. I-1 i tabl. I-1.
P
tot | BZP 630
[mw]
240 = o am o = \
L Chtodzenie
‘ N\ noturalne
180 N
150
120 <
-
-
-
90 . o
60 S
30
0
-4 ~-20 0 +20 + 40 +60 +80 .+100 tnmb [ol:]
BN-81/3375-36.01-1-1
Rys. I-1. Charakterystyka mocy calkowite] wejsciowej w funkeji

temperatury otoczenia Pio=flams)

Tablica 1-1

Lp. ——— Nazwa parametru Jednostka - Wartohel
parametru dopuszczalne

1 2 : 3 4 S

! P Moc calkowita wejsciowa przy fum= 25°C mW 250

2 1; Prad wsteczny w zakresie napigcia regulacji mA P/ Uz

3 1y Prad przewodzenia mA 200

4 2 Temperatura zlgcza e + 150

5 . Temperatura przechowywania G - 40 + 125
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5. Dane charakterystyczne — wg rys. [-2+1-8 i tabl. 1-2.

vz 533
o |B27 830-C —_
+4 /
+2
" \
% 8 12 16 20 24 28 U Cv]
o
-4
-6
-8
A -10
BN-81/3375-36.04-1-2
Rys. 1-2. Wspélczynnik temperaturowy napigcia regulaci ayy
w funkcji napiecia regulacji av~=AU,) '
UztV1 4, 28 24 20 16 12 8 4 ,
4 /
TR Lot [ / l / )
24
, 2z 0| |
18 18 5 '
TR / 20
1"
g 7 '
72 78
40
IZ

BN-81/3375-26.01-1-3

Rys. 1-3. Napigcie regulacji w funkcji pragdu wstecznego w zakresie

napigcia regulacji U~f17)
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.Rys. 1-7 1 I-8, Rezystancja rézniczkowa w zakresic napigeia vegulacji
pradu regulacji r=11)
Tablica 1-2
. Parametry charakierystyczne
e i I— ' L temperaturowy
Zakres napigcia r’u_z_\,.sl.mc._m prad napigeie S ————
regulacji rdézniczk owa wsteczny przewodzenia et repuluci
i, | Typ Gody pigcia regulacii
' U,. V iz () Tr. pA Up, V apy X 1074/°C
min nom N4 X e Nax pfz.y mix Y M X e Srednmio R
C max Lo mA 1™ | A a U V ax oA | Srednio T A
I 2 3 4 5 6 7 8 9 i0 1 12 13 14
1 | BZP 630 — C6V8 6.4 6.8 T £S I 1.5 3 +4.5
2 | BZP 630 — C7V5 7.0 7.5 79 10 | 1.5 2 +5.0
3 | BZP 630 — C8V2 1.7 8.2 8.7 10 ! 30 2 +5.9
4 | BZP 630 — C9VI 8.5 9.1 9.6 15 1 3 2 +6
s | BZP 630 — Cl0 | 94 10 10.6 IS | 45 1 12 +6.5
6 | BZP 630 — Cl1 10,4 1 11.6 20 ! 4.5 2 +7
7 | BZP 630 — CI12 1.4 12 12,7 30 I 6.5 2 +7
8 BZP 630 — Cl3 124 13 14.1 5 30 5 1 6.5 b 100 + 1.5 5
Q9 BZP 630 — CI5 138 15 15.6 35 l 10 B + 35
10 .| BZP 630 — Cl16 15.3 16 171 40 ! Il B +8
11 BZP 630 — CI8 16,8 18 19.1 55 1 12 By +3
12 | BZP 630 — C20 18.8 20 2t2 55 ! 14 b +8
13 BZP 630 — (22 20.8 22 233 58 | IS i +8.5
14 § BZP 630 — (24 22.8 24 25.6 80 1 16 2 +%.5
15 | BZP 630 — C27 25.1 27 289 80 ! I8 2 +8.5
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cd. tabl. I-2

Parametry charakterystyczne

\

Uzi(t:— 1)

Zakres napigcia rezystancja rad napigcie e
s o e e B wspolczynnik na-
regulacji rézniczkowa wsteczny przewodzenia iecia regulacii
Lp. | Typ diody L P& i
Uz, A" | & 0 IR. [J.A UF, v apz X 10_4/°C
: przy przy przy . przy , . przy
min nom max I mA max Ir. mA max | 7y | max Ir. mA srednio L nek
1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14
16 | BZP 630 — C30 28 30 32 90 1 20 2 +9
17 | BZP 630 — C33 3! 33 35 90 1 22 1,2 +9
18 | BZP 630 —D6VS | 6.0 6.8 75 15 1 15 | 1.2 +4.5
19 | BZP 630 — D8V2 13 8,2 9,2 10 I 3 1,2 +5.5
20 | BZP 630 — DI0 8.8 10 11 15 l 4,5 1.2 +6,5
21 | BZP 630 — DI2 10.7 12 13,4 5 30 5 1 6,5 1,2 100 +7 100
22 | BZP 630 — DIS 13 15 16,5 40 1 11 1,2 +7.%
23 | BZP 630 — DI8 16 18 20 55 1 12 1,2 +8
24 | BZP 630 — D22 19.6 22 24 4 80 1 15 1,2 +8.5
25 | BZP 630 — D27 24,1 27 30 80 1 18 1,2 +8.5
26 | BZP 630 — D33 29,7 33. 36,3 90 1 22 I,2 +9
Uz — Uz _
Quz = 1 =25°C, 1, powinna by¢ tak dobrana. aby nie przekracza¢ maksymalnej mocy P, podanej na rys. I-1.




